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RESENJA

4.a) Vz/R8=10mA-Vz=5V.

b) Vout=-10% 1OMAT110= 10.5\.

c) Kada je temperatura nula na izlazu treba da butke prema tome Vref treba da bude jednako 10V.
d) Minimalni moguéi napon na izlazu jel2V.
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7.a) Svi tranzistori imaju priblizno istu jednosmerstruju:
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b) Tano reSenje se dobija ako séunaaju bazne struje
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